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EP-12H

Wzmacniacz wykonawczy $redniej mocy

o wejsciu OR

ZASTOSOWANIE

Uktad jest przeznaczony do sterowania przekaznikéw, elektromagneséw, lampek itp. elementow
zasilanych napigciem do 30 V. Wzmacniacz moze by¢ stosowany jako uktad przedwzmac-
niacza do sterowania wzmacniaczami przetaczajacymi wigksze moce. Wzmacniacz jest wypo-
sazony w dwuargumentowe wejscie spetniajace funkcje sumy logicznej (OR), przy zatozeniu,
ze przeptyw pradu w obcigzeniu odpowiada stanowi .17 logicznej. Obwéd wyjsciowy wzmac-
niacza EP-12H bedacy tranzystorowym kluczem pradu statego moze byé dotaczony do odre-
bnego Zrédta zasilania o napigciu stalym niestabilizowanym. Ukiad zawiera diode zabezpieczajg-
ca przed przepigciami wystepujgcymi przy przetaczaniu pradu w obcigzeniach indukcyjnych

Cechy charakterystyczne wzmacniacza

Prad obcigzenia <200 mA
Napigcie zasilajagce obwéd obcigzenia <30 V

bep  Epp (mor 20V)

Rys. 108. Schemat logiczny

!
ov
Rys. 109. Schemat idsowy

ZASADA DZIALANIA

Wzmacniacz wykonawczy EP-12H jest zbudowany w ukladzie dwustopniowego wzmacniacza,
bedacego tranzystorowym kluczem pradu stalego, przetaczajacym prad. Zamkniecie klucza
odpowiada wysterowaniu tranzystora wyjéciowego wzmacniacza, ktéry przewodzac prad
umozliwia wydzielenie mocy w obciazeniu. Przyjeto, ze przeptyw pradu w obcigzeniu odpo-
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wiada stanowi ,1" logicznej. Stan przeciwny — otwarcie klucza (czyli stan nieprzewodzenia
tranzystora wyjsciowego) — powoduje przerwanie obwodu dla przeptywu pradu obcigzenia
i odpowiada stanowi ,0“ legicznego. Tranzystor wyjsciowy jest sterowany przez stopien wej-
éciowy wzmacniacza zrealizowany w ukfadzie wtérnika emiterowego, do ktérego dotgczono
wejécia (11 i 13) wzmacniacza dopasowane do wsp6tpracy z pozostalymi elementami E~100H,
EM-100H i EP. Taki uktad wzmacniacza spetnia funkcje sumy logicznej (OR). Obwéd obcig-
zenia dolgczony do wyjscia 4 wzmacniacza moze by¢ zasilany napigciem Ecc, zasilajgcym
stopien wejéciowy wzmacniacza, lub z odrgbnego Zrédta napiecia £'cc. Dioda wigczona pomigdzy
koncéwki 3 i 4 petni funkcje elementu zabezpieczajacego tranzystor wyjSciowy przed prze-
pigciami wystepujacymi przy przetaczaniu obcigzenn o charakterze indukcyjnym. Koricéwka

3 w tym wypadku powinna byé dolgczpna do napigcia E'cc.

SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

Tabela 19

przy Uy min

minimalne

maksymalne

maksymalne

maksymalne

Parametr
Wspotczynnik obcigzalnosci wejscia

Prad pobierany przez jedno wejscie

Prgd obcigzenia wyjscia

Napigcie wejéciowe sygnatu H

Napiecie wejSciowe sygnatu L
Napigcie wyjsciowe sygnalu L

Prad pobierany ze Zrédia zasilania Ecc

Prad pobierany ze Zrédla zasilania EICC

Napiecie zasilajagce obwo6d wyijsciowy

| |

| Symbol |
Fin
. min.
I
" typ.
i /o maks.
. min.
| U min

| . typ.

Ulmax | maks.
} ICC maks.
i lee | maks.

)

E’cc max | Mmaks.

i UlLmax | maks.

Wartosé

10,26 mA| Ecc =19V

0,35 mA, Ecc = 24 V

T
|
l

200 mA |

12V

l15 v L Ecc =24V

3V

" Tamp =+25°C
lo = 200 mA
Ecc =24V

Ecc=19 V

Warunki pomiaru
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